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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – II • EXAMINATION – WINTER - 2016 

Subject Code: 3326307  Date: 03 -01 - 2017      

Subject Name: Engineering Physics-II  

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાાંથી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Define magnetic field.  

 ૧. વ્યાખ્યા લખો: ચ ાંબકકયકકે્ષત્ર   

 2. State uncertainty principle.  

 ૨. અચોકસતાનો સસદ્ાાંત લખો.   

 3. Give two examples of acceptor and donor impurities.  

 ૩. એક્સેપ્તર અને ડોનર અશ દ્ધદ્ઓના નામ જણાવો.   

 4. Define magnetic flux   

 ૪. વ્યાખ્યા લખો: ચ ાંબકકય ફ્લક્સ   

 5. Define superconductivity.  

 ૫. વ્યાખ્યા લખો: સ પર કન્ડક્ટીસવકટ   

 6. Define wave function.  

 ૬. વ્યાખ્યા લખો: વેવ ફાંક્શન   

 7. Prove that ψ* ψ is real positive value.  

 ૭. સાબબત કરો કે ψ* ψ મ લ્ય હાંમેશા ધન હોય છે.    

 8. Define intrinsic semiconductor.  

 ૮. વ્યાખ્યાલખો: શ દ્દ અધધવાહક  

 9. Give full form of LASER.  

 ૯. LASER ન  પ ર  નામ લખો.  

 10. State applications of luminescence.  

 ૧૦. લ્ય સમનેસનની ઉપયોબિતા લખો.   

Q.2 (a) State characteristics of magnetic field lines. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ચ ાંબકકય કે્ષત્ર રેખાઓ ની લાબક્ષક્તાઓ જણાવો.  ૦૩ 
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  OR  

 (a) Define semiconductor and state its types. 03 

 (અ) અધધવાહકની વ્યાખ્યા લખો અને તેના પ્રકાર જણાવો.  ૦૩ 

 (b) If ψ = 5+  î then find out probability density of wave function ψ. 03 

 (બ) જો ψ = 5+  î હોય તો વેવ ફાંક્શન ψ ની પ્રોબેબબલીટી ડેન્ન્સટી શોધો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) If ψ = 4-3î then find out probability density of wave function ψ. 03 

 (બ) જો ψ = 4-3î હોય તો વેવ ફાંક્શન ψ ની પ્રોબેબબલીટી ડેન્ન્સટી શોધો. ૦૩ 

 (c) State difference between dia magnetic and para magnetic material. 04 

 (ક) ડાયા અને પેરા મેગ્નેકટક મકટકરયલ વચ્ચેનો તફવત લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Write short note on ferromagnetic material. 04 

 (ક) ફેરોમેગ્નેકટક મકટકરયલ પર નોંધ લખો.  ૦૪ 

 (d) Explain Raman spectroscopy.  04 

 (ડ) રામન સ્પેક્રોસ્કોસપ સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain de-Broglie wavelength. 04 

 (ડ) ડી-બ્રોગ્ગ્લ તરાંિલાંબાઇ સમજાવો. ૦૪ 

Q.3 (a) Explain N-type semiconductor. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) N-પ્રકારના અધધવાહક પર ટ ાંક્નોંધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) If band gap energy of semiconductor in LED is 3X10-19 joule then what 

should be the wavelength of light emit from LED? (h = 6.62 X 10-34 Js) 

03 

 (અ)  જો LEDમા રહલેા બેન્ડિેપન  મ લ્ય 3X10-19 joule હોય તો તેમાથી ઉત્સર્જિત 

થસત તરાંિલાંબાઇ શોધો.  

૦૩ 

 (b) Explain P-type semiconductor. 03 

 (બ) P -પ્રકારના અધધવાહક પર ટ ાંક્નોંધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) If an LED emits 650 nm wavelength of light then what should be the band 

gap energy of its semiconductor? (h= 6.62X10-34Js) 

03 

 (બ) જો LED દવારા ૬૫૦ nm તરાંિલાંબાઇ ઉત્સર્જિત થસત હોય તો તેની બેન્ડિેપ 

એનજીન  મ લ્ય શોધો. (h= 6.62X10-34Js) 

૦૩ 
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 (c) Explain intrinsic semiconductor. 04 

 (ક) શ દ્અધધવાહક પર ટ ાંક્નોંધ લખો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Give classification of metal, semiconductor and insulator in terms of energy 

band diagram. 

04 

 (ક) વાહક, અધધવાહક અને અવાહકોન  વબિિકણ શન્ક્ત બેન્ડના આધારે લખો.  ૦૪ 

 (d) State difference between Type-I and Type-II superconductivity. 04 

 (ડ) ટાઈપ-I અને ટાઈપ-II સ પરકન્ડક્ટીસવકટ વચ્ચેનો તફવત લખો.   ૦૪ 

  OR  

 (d) State any four properties of superconductivity. 04 

 (ડ) Superconductivity ના કોઇ પણ ચાર ગ ણધધમ લખો.  ૦૪ 

Q.4 (a) Explain meissner effect of dia magnetic material. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ડાય મેગ્નેકટક મકટકરયલ માટે સમસ્નર અસર સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) State characteristics of LASER. 03 

 (અ) LASER ના ગ ણધધમો જણાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain spontaneous and stimulated emission of LASER. 04 

 (બ) LASER માટે તન્ણણક અને ઉદ્દીપ્ત ઉત્સિન સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain extrinsic semiconductor. 04 

 (બ) અશ દ્ અધધવાહક સમજવો.   ૦૪ 

 (c) Explain Schrodinger time dependent equation. 07 

 (ક) શ્રોંડીન્જર ન  સમય આધકરત સમીકરણ સમજાવો.  ૦૭ 

Q.5 (a) Draw neat and clean diagram of Ruby LASER. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) રૂબી લેસર ની નામસનદેશનવાળી સ્વચ્છ આકૃ્રસત દોરો. ૦૪ 

 (b) Define luminous flux and luminous intensity. 04 

 (બ) વ્યાખ્યા લખો: લ્ય સમિંનશ ફ્લ્ક્સ અને લ્ય સમિંનશ તીવ્રતા  ૦૪ 

 (c) State applications of LASER. 03 

 (ક) LASER ની ઉપયોિીતા જણવો.  ૦૩ 

 (d) Define population inversion and optical pumping. 03 

 (ડ) પોપ્ય લેશન ઇનવધશન અને ઓપ્ટીકલ પન્્પિંિ ની વ્યાખ્યા લખો.  ૦૩ 
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